Sjna dioda - p
regulacyjna

entoda

Demodulator AM i wzm. w.cz.,, wzm. p.cz.,

wzm. m.cz.
r—277-
Uj-6,32
wD709 " 1j-300mA

Warto$ci robocze

Wzm. w.cz.; Wzm. p.cz.

Uab 250
Uab 250
Us3 0
Us, 85
Usi —2
la 5
I 1,75
Sl 18
Sa 2200
Qa 1,4
Rk 300
rsz 6,8
Rs2 95
Wzm. m.cz.
Uab 250 250 250
la 0,75 15 075
' 0,30 0,53 0,25
Rk 1800 1000 0
Ps2 0,82 0,39 10
Ra 0,22 o041 0,22
Rsi 1 1 10
Uwyj
110 80 160
Uwej
h") 20 22 21
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Nowalowy

Wartosci graniczne

Pentoda
Uaoma,x. 550
Uama.x 300
U S20max 550
£/s2max 3002
Pamax 15
P 9max 0,3
Ifcniax 10
P simax 3
Uw!lkm ax 100
Cwej 4,2
Cwyj 49
Csla <2,5
Coiisi
Cpn/si
Colta
Cdh/h
0 Uayj =8V
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0N 8, ZD 152,

Dioda
\Y _ uDlszczmz* 350
\Y% — UDU8ZCZma.x 350
\Y% ldiinax 0,8
\Y /1)tim ax 0,8
w ID\SZCZmdiX 5
W IDIISZCZmax 5
MA  Uiwgemn* 100
MO
\Y
Pojemnosci
pF Q)l 2,2
pF Cdii 2,35
mpF  CDIIDIi <0,35
Cmlw <20
Conlw <5
<0,8 mpF
<1 mpF
<200 mpF
<50 mpF
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